Konkurs na stypendium naukowe dla studenta
w ramach projektu NCN OPUS

Tytul projektu: Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa
Kierownik projektu: dr Maciej Molas

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydziat Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Stypendium: 1000 zt miesigcznie

Czas trwania stypendium: 12 miesigcy

Termin rozpoczecia pracy: styczen 2021

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania
stypendidéw naukowych w projektach badawczych finansowanych ze srodkow Narodowego
Centrum Nauki wprowadzonym uchwata Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia
27 pazdziernika 2016 r.

Opis projektu:

Projekt wpisuje si¢ w bujnie rozwijajacg si¢ dziedzing dwuwymiarowych krysztatow
potprzewodnikowych, ktora zostata zapoczatkowana odkryciem grafenu. Planowane sg badania
kompleksow ekscytonowych w dwadch typach probek: (i) wysokiej jakosci cienkich strukturach
poélprzewodnikowych  materiatow — warstwowych, takich jak dichalkogenki metali
przejsciowych (np.: MoS2, WSy) Ilub monochalkogenki metali (np.: InSe, GaSe,)
otrzymywanych przez okfadanie ich warstwami heksagonalnego BN, (ii) sztucznie ztozonych
heterostrukturach van der Waalsa ztozonych z przynajmniej dwoch réznych materiatlow
warstwowych. W ramach projektu planuje si¢ wytwarzanie w/w probek oraz badania ich
Z wykorzystaniem roznorodnych technik spektroskopowych.

Opis zadan:

Praca badawcza bedzie wykonywana w grupie badawczej Laboratorium Spektroskopii
Optycznej www.lasso.fuw.edu.pl w Zaktadzie Fizyki Ciata Stalego Instytutu Fizyki
Doswiadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu
» Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa” finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Stypendyst(k)a bedzie wytwarzaé
oraz prowadzi¢ badania wysokiej jako$ci struktury materialdow warstwowych. Probki beda
przygotowywane z wykorzystaniem techniki eksfoliacji mechanicznej oraz transferu
deterministycznego, a nast¢pnie ich wilasciwosci optyczne beda badane przy pomocy szerokiej
gamy technik spektroskopowych, takich jak fotoluminescencja, kontrast odbicia oraz
rozpraszanie ramanowskiego, w roznych warunkach, np.: w funkcji temperatury,
W zewnetrznym polu magnetycznym.



http://www.lasso.fuw.edu.pl/

Wymagania:

O stypendium moze ubiega¢ si¢ kandydat, ktory:

- jest studentem studiow stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, lub studentem
co najmniej czwartego roku jednolitych studiow magisterskich na kierunku fizyka Iub
inzynieria nanostruktur, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- postuguje si¢ jezykiem angielskim w stopniu umozliwiajagcym czytanie literatury naukowej w
tym jezyku,

- zadeklaruje cheé¢ przygotowania pracy magisterskiej zwigzanej z tematyka projektu pod
opieka jego kierownika.

Zgloszenie powinno zawieraé:

- list motywacyjny z informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna
i klauzula zgody — formularz w zalgczeniu do ogloszenia. W przypadku aplikacji droga
mailowa, dokumenty w formacie PDF powinny zawiera¢ zeskanowany podpis,

- zyciorys zawierajacy informacje o dotychczasowej dziatalnosci naukowej 1 osiggnieciach,

- liste publikacji, prezentacji konferencyjnych oraz odbytych stazach naukowych,

- wykaz przedmiotow i ocen z | stopnia studiow.

Termin skladania dokumentow: 11.12.2020 r.

Forma skladania ofert: e-mail na adres: maciej.molas@fuw.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostang powiadomieni

indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wylonionego kandydata, rezerwuje si¢ prawo wskazania kolejnego
kandydata z listy rankingowe;.



INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibg przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa,
2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych nadzorujacego prawidtowos¢

przetwarzania danych osobowych, z ktérym mozna skontaktowac si¢ za posrednictwem adresu
e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji

oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o prace na Uniwersytecie Warszawskim;

4. Podane dane bedg przetwarzane na podstawie art. 22! § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikajacym z Kodeksu pracy jest obowigzkowe, pozostate
dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodg na przetwarzanie;

6. Dane nie beda udostgpniane podmiotom zewngtrznym;

7. Dane przechowywane bedg przez okres: do odwotania przez Panig/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibg
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o prace na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostatem poinformowany o moich prawach i obowigzkach. Przyjmuje do wiadomosci, iz podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

(miejscowos¢ i data) (podpis osoby ubiegajqgcej sie o zatrudnienie)


mailto:iod@adm.uw.edu.pl

